JFET-méro6 adapter+
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A ,,Radiétechnika” tavaly februari szamaban olvashattunk egy remek N-csatornas jFET-méré adaptert.
Sok elényos tulajdonsaga mellett, sajnos, P-csatornas jFET-et nem mér a kis adapter. Akinek ilyen eszkoz
mérésére is igénye van, egy masodik 9 voltos teleppel ezt is konnyen lehetévé teheti, hiszen az alkalmazott
kapcsolo eddig folosleges allasai kinaljak a felhasznalast.

A bovitésben az 1. abra ad atmu-
tatast. A kétaramkoros, otallasa
forgokapcsolo modositott allasai
a kovetkezok:

1.) N-csatornas jFET, Ugg
2.) N-csatornas jFET, Be
3.) Kikapcsolva

4.) P-csatornas jFET, Be
5.) P-csatornas JFET, Ugg.

Fontos! A C3 elektrolit kondenza-
tor most bipolaris tipus kell le-
gyen, azaz NP, non polarized! A
tovabbi részletek azonosak. Ter-
mészetesen a forgokapcsolot az
otodik allasnal kell hatarolni.

Az R4-es ellenallas kapcsolo fe-
16li végén talalunk egy T-vel jelolt
ajabb kivezetést (1. abra). Ez az
elemek allapotanak mérésére is
szolgalhata T és M pontok kozott.
N-csatornas allasban a ,+U.”, P-
csatornas allasban a ,-U.” tapfe-
szultséget ado elemet lehet mér-
ni. (Praktikusan FET nélkiil, hi-
szen nem fogja szeretni mindkét
polaritasa fesziltséget ugyanaz a
félvezet6 eszkoz.)

AT pont kivezetésével a tényle-
ges cél az volt, hogy mérhessiik
a FET-ek Ipg aramat, azaz az
Ugs = 0V esetén fellépo drain-so-
urce aramot. AT és D pontok ko-
z€ kapcsolt egyenfesziiltség méro
muszer V-okban mutatott értéke
(Utp) egy az egyben mA-ben adja
az Ipgg aramot, természetesen a
P2-es potenciométer 0 ohmos al-
lasaban.

Mérni biztonsaggal kb. 7 mA
aramig tudunk, mert elemunk fe-
szuiltsége csak jobb esetben tobb,
mint 8 V, és az R4-es ellenallas ér-
téke is korlatoz. Szaggatott vonal-
lal lett jelolve a rajzon egy nyomo-
gombbal sorbakotott 110 ohmos
ellenallas (R5), arra az esetre, ha
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valakinek nagyobb Ipgs aramot
kell mérnie (ugy kb. 50 mA-ig).
Természetesen a voltmérén leol-
vasott értéket ekkor 10-zel kell
szorozni. Példaul Urp = 3 V ese-
tén az Ipgs = 10-3 mA, azaz 30 mA.

Az eredeti pozicioban szerepl6
egy elemmel ugyanagy mérhe-
tiink N-csatornas jFET-eket, mint
eddig [1], de a P-csatornas eszko-
zO6k méréséhez mindkét elem
sziikséges!

Tovabbi bévitési lehetoségek

Ha mar lad, legyen kovér! A ma-
sodik 9 voltos elemet beépitve
jott a gondolat, miként lehetne
a jJFET-ek masik alapvet6 para-
méterét az Up-t, az elzarodasi
feszultséget is mérni. Igy nem
kell szamolgatni, mint ahogy a
[2]-ban talalhato képlet mutatja:
Up = 2Ipss/ Gmax-

Borbély Ernéhonlapjarol letolt-
hetd volt az ,Audio Electronics”
1999 majusi szamaban megjelent
cikke, cime magyaritva ,JFET: Az
0j hatartertlet”. (Borbély Erné

magyar szarmazasu villamosmér-
nok, aki az USA-ban és Nyugat-
Németorszagban is dolgozott, és
rengeteg cikke jelent meg neves
elektronikai szaklapokban, hon-
lapja a borbelyaudio.com volt.
Kar, hogy nincs mar kozottink.
John Lisley Hood Csoves és Tran-
zisztoros Hangerositok c. konyvé-
ben is [3] hivatkozik egy 1983-ban
megjelent ,Wireless Word™beli
cikkére, sajnos itt E. Borbeley-nek
titulalva. Borbély Erné sokat al-
kalmazta a jJFET-eket hangerosi-
toiben, differencial bemenetek-
ben is. Igy fontosnak tartotta a va-
logatast, a parbavalogatast. Ez
utobbit az Ipgg alapjan tette.) Az
emlitett cikk [4] elsO részének 28.
oldalan egy mérdkapcsolas volt ta-
lalhat6 (lasd a 2. abran). Ez a kap-
csolas egy egyszerd tesztaramkor
N-csatornas jFET-ekhez, és csak
egyenaramu mérésekre alkalmas.

Kombinalva a két aramkort;
egy kétaramkoros, haromallasa
kapcsoloval, 6t darab ellenallas-
sal, két diodaval és négy aramge-

nerator IC-vel tovabb bovitve kap-
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